Enosmerni presmerniki z galvansko
lo Citvijo
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= zmanjSanje gabaritov magnetnih komponent (transformatorja)
= optimalnejSe (vecje) vklopno razmerije,
= tokovno in/ali napetostno razbremenitev tranzistorja in diode



FLYBACK pretvornik

e pretvorniSko vezje z enosmernim pretokom energije
* po nacinu delovanja ga uvrséamo med zaporne pretvornike
e pravzaprav gre za buck-boost pretvornik z galvansko lo  €itvijo
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e prianalizi vezja velja:
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— da so vsi elementi idealni (brez izgub, elementi nimajo parazitnih komponent kot je npr.

induktivnost pri R;),

— tranzistor in dioda prevajata tok le v eni smeri.



FLYBACK pretvornik

V vseh Stirih primerih je

C=F i [ O magnetno vzbujanje jedra
enako!
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FLYBACK pretvornik

dioda je zaporno polarizirana
——
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FLYBACK pretvornik
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FLYBACK pretvornik

= najpogosteje uporabljeni pretvornik v mocnostnem razredu do 100 W,

= poglavitna prednost je enostavna topologija z majhnim Stevilom uporabljenih

komponent in enostavno moznostjo generiranja vecjega Stevila sekundarnih napetosti.
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= visoka napetost na tranzistorju v ¢asu blokiranja,
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= nezadostna je tudi izkoriS €enost jedra, saj je jedro magneteno zgolj v eni smeri B-H
karakteristike. Ta problem je toliko bolj izrazit v zveznem rezimu, kjer ima magnetilni
tok obC&utno enosmerno komponento. Iz omenjenega vzroka v praksi sreCamo zgol
pretvornike, ki delajo v_trganem podrocju, kajti le-ti omogocajo ekonomicéno gradnjo
pretvornika z relativno majhnimi dimenzijami transformatorja. Po drugi plati pa imamo

tedaj opraviti z velikimi tokovnimi konicami v tranzistorju, diodi in izhodnem

kondenzatorju.



FLYBACK pretvornik — vpliv stresane induktivnosti
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\ prenapetost zaradi stresane induktivnosti (omejeno z razbremenilnim vezjem)
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FLYBACK pretvornik — vpliv stresane induktivnosti

Prenapetost na tranzistorju upada tem hitreje ¢im manjSa je upornost R. Njeno minimalno vrednost
izracunamo iz pogoja, da napetost na kondenzatorju v trenutku vklopa tranzistorja ne pade pod Uy

Izgube so neodvisne od upornosti!




